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AVIZUL CONSULTATIV AL SECȚIEI ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI A AȘM

[bookmark: _Hlk91045286]asupra raportului științific pe subprogramul de cercetare 011208 “Ingineria materialelor  nanostructurate funcționale pe baza Și, SiGe, ZnO, InGaAlN, SnO2 și In2O3”, din cadrul programului instituțional de cercetare pentru anii 2024-2027, etapa anului 2025, coordonatorul subprogramului: dr. hab. NICA Denis, Institutul de Fizică Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova (Prioritatea Strategică V. Tehnologii inovative, energie sustenabilă, digitalizare), perfectat în baza audierii raportului științific și a concluziilor experților confidențiali (Biroul Secției Științe Exacte și Inginerești Nr. 4 din 10 martie 2026)

1. Atingerea scopului, obiectivelor și rezultatelor declarate în propunerea de proiect în corelare cu cele obținute pe durata executării/implementării proiectului (calificativul “foarte bine”)
· S-a demonstrat că formarea defectului Pbb–Cuᵢ în rețeaua cristalină a In2O3 conduce la apariția atât a benzilor electronice nedispersive, cât și a stărilor fononice localizate spațial, care participă activ în procesele de împrăștiere fonon–fononică. Astfel s-a arătat că inter-straturile nanometrice din GaN, AlGaN sau InAlGaN, create la interfața regiunii active din In0.4Ga0.6N a dispozitivelor LED, influențează semnificativ diagramele de bandă și dependențele curent–tensiune ale acestora. Cea mai bună performanță  fost obținută pentru structura cu inter-stratul In0.08Al0.35Ga0.57N, care a demonstrat o eficiență de 21% la lungimea de undă de 632 nm.  

2. [bookmark: _Hlk91046624]Diseminarea rezultatelor obținute (calificativul “foarte bine”)
· capitole în monografii internaționale – 8
· articole în reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS – 9 
· articole în reviste naționale – 1

3. Valoarea socio-economică a rezultatelor obținute, materializarea rezultatelor și perspective de implementare (calificativul “bine”)
· Implementarea practică a rezultatelor obținute poate conduce la îmbunătățirea performanțelor dispozitivelor optoelectronice, în special a LED-urilor roșii pe bază de InGaN și pot fi utilizate la dezvoltarea senzorilor și a componentelor electronice pe bază de oxizi transparenți, cu proprietăți funcționale optimizate.
· Rezultatele obținute vor fi, de asemenea, utilizate la actualizarea cursurilor, ținute de participanții subprogramului, în cadrul Facultății de Fizică și Inginerie a Universității de Stat din Moldova.

4. Participarea tinerilor în proiect, pregătirea cercetătorilor în cadrul proiectului prin doctorat/postdoctorat (calificativul ”bine”)
Ponderea tinerilor cercetători este de 22 %. 

Punctajul mediu acordat: 28.5

Se propune calificativul general: Foarte bine

Adjunct Conducător al 
Secției Științe Exacte și Inginerești 
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